


















































专利名称(译) 有机发光二极管显示器及其制造方法

公开(公告)号 US20130277645A1 公开(公告)日 2013-10-24

申请号 US13/652002 申请日 2012-10-15

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 ANTONENKOV DMITRY

发明人 ANTONENKOV, DMITRY

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/40

CPC分类号 H01L51/0003 H01L27/3218 H01L51/0011 H01L51/0016 H01L51/504 H01L51/5278 H01L51/56

优先权 1020120042652 2012-04-24 KR

其他公开文献 US8617919

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

根据示例性实施例的有机发光二极管（OLED）显示器的制造方法包括：
形成薄膜晶体管面板;通过光刻工艺在薄膜晶体管面板上形成沉积掩模;从
线性沉积源向沉积掩模倾斜喷射有机材料，以在薄膜晶体管面板上形成
有机发射层;通过使用粘附膜去除沉积掩模，其中沉积掩模包括多个沉积
壁，所述沉积壁构造成阻挡以小于阻挡角度的角度喷射的有机材料。因
此，通过光刻工艺形成沉积掩模，使得在制造大尺寸的有机发光二极管
（OLED）显示器时，沉积掩模的对准是直截了当的。
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